
Stammdaten

Fondsname iShares Edge
MSCI World Min.
Volatility  

ISIN IE00B8FHGS14 

Fondsgesellschaft BlackRock Asset
Management
Ireland Limited 

Fondswährung USD 

Auflagedatum 30. November
2012 

laufende Kosten
nach KID

0,30 % 

Anlageziel
 
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - so-
weit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die
in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses
Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken
einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu
erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenz-
index enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risi-
koprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapie-
re, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die
im Referenzindex enthalten sind.

Wertentwicklung (31.10.2025)
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Vermögensaufteilung

n Aktien 100,00 %

Kennzahlen

  1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,10 % 8,86 %
Sharpe Ratio 0,37 % 0,80 %

Performance

  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 6,80 % 34,68 % 45,61 %
Fonds p.a. 6,80 % 10,42 % 7,80 %

Top-Positionen
Cencora Inc. 1,46 %

AT&T 1,45 %

Microsoft Corp. 1,43 %

McKesson Corp 1,43 %

Duke Energy 1,42 %

Regionen
USA 67,64 %

Japan 10,09 %

Schweiz 3,60 %

Kanada 3,56 %

Deutschland 2,91 %

Sektorengewichtung
IT 21,65 %

Gesundheitsversorgung 14,64 %

Finanzwesen 13,86 %

Kommunikation 12,74 %

nichtzyklische
Konsumgüter 10,36 %

Rechtliche Hinweise
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsun-
terlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halb-
jahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

iShares Edge MSCI  World Minimum Volatility
UCITS ETF USD (Acc)
Stand: 31.10.2025
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